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@Resumen:

La invencion hace referencia a un dispositivo de
campo de coccion (10a-b), en particular, a un
dispositivo de campo de coccion por induccién, con
una placa de campo de coccién (12a-b), la cual esta
prevista para apoyar encima una bateria de coccién
(14a-b), y con una unidad de reflexién (16a-b) que
esta dispuesta debajo de la placa de campo de
coccién (12a-b) y, en gran parte o por completo,
debajo de una zona de calentamiento (18a-b)
asignada a la bateria de coccion (14a-b), y la cual
esta prevista para reflejar la radiacion
electromagnética saliente de la bateria de coccién
(14a-b).

Con el fin de proporcionar un dispositivo de campo de
cocciéon genérico con mejores propiedades en
relacion a una determinacién segura de la
temperatura, se propone que la unidad de reflexién
(16a-b) esté prevista para definir junto con la base
(20a-b) de la bateria de coccién (14a-b) un espacio
(22a-b) rodeado en gran parte o por completo.

Fig. 2

Aviso:Se puede realizar consulta prevista por el art. 37.3.8 LP.
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DISPOSITIVO DE CAMPO DE COCCION

DESCRIPCION

La invencion hace referencia a un dispositivo de campo de coccidn, en particular, dispositivo
de campo de coccidén por induccidon, con una placa de campo de coccién, la cual esta
prevista para apoyar encima una bateria de coccién, y con una unidad de reflexién que esta
dispuesta debajo de la placa de campo de coccidn y, en gran parte o por completo, debajo
de una zona de calentamiento asignada a la bateria de coccidn, y la cual esta prevista para
reflejar la radiacién electromagnética saliente de la bateria de coccién. Ademas, la invencién
hace referencia a un procedimiento para determinar la temperatura de una bateria de

coccion.

A partir de la solicitud de patente europea EP 2 704 522 A1, ya se conoce un dispositivo de
campo de coccidon que presenta una unidad de reflexion. La unidad de reflexion esta
dispuesta debajo de una placa de campo de coccién y debajo de una zona de calentamiento
de una bateria de coccioén. En un estado de funcionamiento en el que se calienta la bateria
de coccion, la unidad de reflexion refleja la radiacién electromagnética emitida por la bateria
de coccion apoyada sobre la zona de calentamiento, y la desvia en un angulo de

aproximadamente 90°.

La invencion resuelve el problema técnico de proporcionar un dispositivo de campo de
coccion genérico con mejores propiedades en relacién a una determinacion segura de la

temperatura.

Segun la invencién, este problema técnico se resuelve mediante un dispositivo de campo de
coccidn, en particular, a un dispositivo de campo de coccidn por induccion, con una placa de
campo de coccion, la cual esta prevista para apoyar encima una bateria de coccién, y con
una unidad de reflexion que, en la posicidon de instalacion, esta dispuesta debajo de la placa
de campo de coccion y, en gran parte o por completo, debajo de una zona de calentamiento
asignada a la bateria de coccion, y la cual estd prevista para reflejar la radiacion
electromagnética, en particular, radiacion infrarroja, saliente de la bateria de coccién, donde
la unidad de reflexion esté prevista en un estado de funcionamiento para definir junto con la
base de la bateria de coccién un espacio rodeado en gran parte o por completo. El término
“dispositivo de campo de coccién” incluye el concepto de al menos una parte, en concreto,
un subgrupo constructivo, de un campo de coccién, en particular, de un campo de coccion

por induccion. El dispositivo de campo de coccion puede comprender también el campo de
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coccidn entero, en particular, el campo de coccion por induccion entero. El término “placa de
campo de coccién” incluye el concepto de un componente que esté previsto para soportar
en la posicion de instalacion la fuerza del peso de la bateria de coccion y/o para transmitirla
a otra unidad constructiva como, por ejemplo, una encimera de cocina y/o un componente
de carcasa, y/o el cual conforme una carcasa exterior en al menos un estado montado junto
con un componente de carcasa, en concreto, el dispositivo de campo de coccion. De
manera ventajosa, la placa de campo de coccién esta hecha de vidrio y/o de vitroceramica.
La unidad de reflexion presenta un componente de reflexion, y esta prevista para reflejar la
radiacién electromagnética saliente de la bateria de coccidon una o mas veces, de manera
ventajosa, dos o0 mas veces, de manera mas ventajosa, tres 0 mas veces y, de manera
preferida, en multiples ocasiones, en direccion de la bateria de cocciéon. En la posiciéon de
instalacion, la unidad de reflexion esta dispuesta en un area proéxima a la placa de campo de
coccion y, de manera preferida, toca la placa de campo de coccion al menos parcialmente,
donde la unidad de reflexion linda con y/o se apoya preferiblemente en la placa de campo de
coccidén, en concreto, con el lado inferior de la placa de campo de coccién. La unidad de
reflexion presenta su extension superficial maxima en su lado dirigido hacia la placa de
campo de coccion en la posicion de instalacion, estando dicha extension superficial maxima
orientada aproximada o exactamente en paralelo al plano de extension principal de la placa
de campo de coccion. El término “plano de extension principal” de una unidad constructiva
incluye el concepto de un plano que sea paralelo a la mayor superficie lateral del menor
paralelepipedo geométrico que envuelva ajustadamente por completo a la unidad
constructiva, y el cual discurra a través del punto central del paralelepipedo. La expresion
consistente en que un primer objeto esté dispuesto “debajo” de un segundo objeto incluye el
concepto relativo a que, en la posicion de instalacién, el segundo objeto presente en relacion
a la direccion vertical una distancia mayor con respecto a una superficie subyacente, en
concreto, el suelo, y/o con respecto al centro terrestre, que el primer objeto. La expresion
consistente en que la unidad de reflexion esté dispuesta “en gran parte o por completo
debajo” de la zona de calentamiento incluye el concepto relativo a que, en la posicion de
instalacion, la unidad de reflexion esté dispuesta debajo de la zona de calentamiento en un
porcentaje en peso y/o en un porcentaje en volumen del 70% como minimo, de manera
ventajosa, del 80% como minimo, de manera mas ventajosa, del 90% como minimo y, de
manera preferida, del 95% como minimo. La expresién radiacién electromagnética “saliente”
de la bateria de coccidn incluye el concepto de la radiacion electromagnética emitida por la
bateria de cocciéon y/o reflejada en la bateria de coccién en uno o mas estados de
funcionamiento. La expresién “espacio rodeado en gran parte o por completo” incluye el

concepto de un espacio que esté delimitado por un cuerpo envolvente convexo
3
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tridimensional que envuelva a la unidad de reflexién y a una seccién parcial de la base de la
bateria de coccidn y que, de manera ventajosa, presente un area superficial minima, donde
la superficie de dicho espacio esté delimitada por una superficie de al menos un objeto, en
particular, de la base de la bateria de coccién y/o la unidad de reflexién y/o la placa de
campo de coccién, en un porcentaje del 60% como minimo, preferiblemente, del 70% como
minimo, de manera ventajosa, del 80% como minimo, de manera mas ventajosa, del 90%
como minimo vy, preferiblemente, del 95 % como minimo de una superficie del cuerpo
envolvente convexo, donde la seccion parcial de la base de la bateria de coccidon esté
orientada en la posicion de instalacion aproximada o exactamente en paralelo al plano de
extension principal de la placa de campo de coccidn y a la extensién superficial maxima de
la unidad de reflexion, y donde, en la posicion de instalacion, la seccion parcial de la base de
la bateria de coccion esté dispuesta en relacién a la direccion vertical encima de la unidad
de reflexion, en concreto, encima de la extension superficial maxima de la unidad de
reflexion, y donde, en la posicion de instalacion, la seccién parcial de la base de la bateria
de coccion presente en un plano, aproximada o exactamente paralelo al plano de extensién
principal de la placa de campo de coccién, una geometria que sea idéntica a la geometria de
la unidad de reflexién en un plano, aproximada o exactamente paralelo al plano de extension
principal de la placa de campo de coccién, por un lado de la unidad de reflexion dirigido
hacia la placa de campo de coccion. Expresado con mayor exactitud, el espacio rodeado en
gran parte o por completo presenta una superficie que esta delimitada por una superficie de
al menos un objeto, en particular, de la seccion parcial de la base de la bateria de coccién
y/o la unidad de reflexién y/o la placa de campo de coccién, en un porcentaje del 60% como
minimo, preferiblemente, del 70% como minimo, de manera ventajosa, del 80% como
minimo, de manera mas ventajosa, del 90% como minimo vy, preferiblemente, del 95% como
minimo. En la posicién de instalacion, el espacio rodeado en gran parte o por completo esta
delimitado por la seccion parcial de la base de la bateria de coccidon por un lado dirigido
hacia el usuario en relacion a la direccion vertical, y esta delimitado por la unidad de
reflexion por un lado opuesto al usuario. Con respecto a la direccion vertical, entre la seccion
parcial de la base de la bateria de coccidn y la unidad de reflexién esta dispuesta la placa de
campo de coccion en la posicién de instalacion, donde el espacio rodeado en gran parte o
por completo no esta delimitado a través del grosor de la placa de campo de coccion en
direcciones orientadas aproximada o exactamente en paralelo al plano de extension
principal de la placa de campo de coccion. El grosor de la placa de campo de coccién esta
orientado en la posicion de instalacion aproximada o exactamente en paralelo a la direccién
vertical, y podria presentar un valor de aproximadamente 4 mm como minimo. El término

‘radiacion infrarroja” incluye el concepto de radiacion electromagnética de un rango de
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longitudes de onda de entre 700 nm y 0,3 mm. El término “previsto/a” incluye el concepto de
programado/a, concebido/a y/o provisto/a de manera especifica. La expresiéon consistente
en que un objeto esté previsto para una funciéon determinada incluye el concepto relativo a
que el objeto satisfaga y/o realice esta funcion determinada en uno o mas estados de

aplicacion y/o de funcionamiento.

Mediante la forma de realizacion segun la invencion, es posible conseguir una determinacion
segura de la temperatura, con lo que se proporciona una gran comodidad para el usuario.
En el espacio, la radiacién electromagnética saliente de la bateria de coccion puede ser
homogeneizada, de forma que, para determinar la temperatura, de manera ventajosa con
independencia del tipo y/o del material de la bateria de coccién, se puede tomar como base
el grado de emisién aparente, proximo al grado de emisién de un cuerpo negro. De manera
particularmente ventajosa, es posible reducir la influencia del grado de emisién de la bateria
de coccion, en concreto, de la base de la bateria de coccion, al determinarse la temperatura,

con lo que la temperatura de la bateria de coccidén puede ser determinada con precision.

A modo de ejemplo, el componente de reflexién de la unidad de reflexion podria estar
realizado en el estado de funcionamiento como un cuerpo geométrico continuo, el cual
podria no presentar aberturas ni/o fisuras ni/o agujeros. En este caso, la totalidad de las
unidades constructivas necesarias para la determinacion de la temperatura podrian estar
dispuestas dentro de un espacio parcial del espacio tendido por la unidad de reflexion, y
podrian estar previstas para comunicarse inalambricamente con una unidad de mando y/o
con una unidad de control. Sin embargo, la unidad de reflexion presenta preferiblemente una
abertura de salida que esté dispuesta en un lado opuesto a la placa de campo de coccién, y
la cual esté prevista en el estado de funcionamiento para la emision al menos esencialmente
dirigida a su objetivo de la radiacion electromagnética desde el espacio. El area en la que
esta dispuesta la abertura de salida no es un area de la placa de campo de coccion y, de
manera ventajosa, esta dispuesta junto a la unidad de reflexion y opuesta a la placa de
campo de coccidn. La expresion consistente en que la abertura de salida esté prevista en al
menos un estado de funcionamiento para la emision “al menos esencialmente dirigida a su
objetivo” de la radiacion electromagnética desde el espacio incluye el concepto relativo a
que un haz de radiacion electromagnética saliente de la abertura de salida presente un
angulo de apertura de 60° como maximo, preferiblemente, de 45° como maximo, de manera
ventajosa, de 30° como maximo, de manera mas ventajosa, de 15° como maximo vy,
preferiblemente, de 5° como maximo. De esta forma, se puede evitar la pérdida de radiacion,

pudiendo conseguirse asi una deteccion muy segura. Asimismo, se hace posible una gran



10

15

20

25

30

ES 2 571202 Bl

libertad de configuracion en relacion a la disposicién de las unidades constructivas como,

por ejemplo, de un sensor y/o de una unidad de control.

A modo de ejemplo, a continuacion de la abertura de salida podria haber una unidad
constructiva, por ejemplo, un sensor, el cual podria estar previsto para la deteccién de la
radiacion electromagnética que sale de la abertura de salida. Sin embargo, el dispositivo de
campo de coccién comprende preferiblemente una guia de ondas que esté prevista para
absorber la radiacion electromagnética que sale de la abertura de salida y transmitirla a la
unidad constructiva. El término “guia de ondas” incluye el concepto de un elemento que esté
previsto para transmitir, en concreto, transportar, por reflexiones totales dentro de si mismo
la radiacion electromagnética, en particular, la luz visible y/o la radiacion infrarroja, de
manera ventajosa tanto la luz visible como la radiacién infrarroja, en la direccion longitudinal
de la guia de ondas. En concreto, la guia de ondas esta prevista para evitar en gran medida
o por completo la entrada y/o la salida de al menos la radiacién electromagnética en
direcciones aproximada o exactamente perpendiculares con respecto a la direccidon
longitudinal. De este modo, es posible que las pérdidas de radiacion electromagnética que
sale de la abertura de salida se mantengan escasas, y se hace posible una gran flexibilidad

con respecto a la disposicion de las unidades constructivas.

Asimismo, se propone que el dispositivo de campo de coccion comprenda un sensor que
esté previsto para detectar al menos un parametro de la temperatura en dependencia de la
radiacién electromagnética que sale de la abertura de salida. El término “sensor” incluye el
concepto de un elemento que esté previsto para emitir un valor que denote el parametro de
la temperatura. El sensor presenta uno o mas detectores sensibles a los infrarrojos para
detectar el parametro de la temperatura, y esta previsto para medir al menos la intensidad
y/o la longitud de onda de la radiacion electromagnética, en concreto, radiacion infrarroja,
incidente. El término “parametro de la temperatura” incluye el concepto de un pardmetro que
esté configurado como un valor de una temperatura detectada y/o como parametro que
denote un valor de una temperatura, por ejemplo, la amplitud de una sefial eléctrica y/o la
intensidad de una senal eléctrica y/o la duracion de los impulsos de una sefial eléctrica y/o,
de manera ventajosa, la radiacion electromagnética, en concreto, la radiacion
electromagnética, por ejemplo, radiacion infrarroja, que sale de la abertura de salida. De

esta forma, se hace posible y/o se puede iniciar la determinacion de una temperatura.

Ademas, se propone que la unidad de reflexion presente una superficie que, en la posicion
de instalacion, esté dirigida hacia la placa de campo de coccion, y que esté formada

parcialmente o por completo, de manera ventajosa, en gran parte o por completo y, de
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manera mas ventajosa, por completo, por un material con una reflectividad elevada. La
unidad de reflexion y/o, en concreto, la superficie de la unidad de reflexion, podria(n) estar
formada(s) parcialmente o por completo, de manera ventajosa, en gran parte o por completo
y, de manera preferida, por completo, por acero y/u oro y/o plata y/o aluminio y/o platino y/o
rodio. La expresion “en gran parte o por completo” incluye el concepto de en un porcentaje
del 70% como minimo, preferiblemente, del 80% como minimo, de manera ventajosa, del
90% como minimo y, de manera preferida, del 95% como minimo. Asi, es posible aproximar
al grado de emisién de un cuerpo negro el grado de emision de la bateria de coccidn

empleado en un procesamiento posterior.

A modo de ejemplo, la superficie podria estar definida y conformada al menos en parte por
la unidad de reflexién, en concreto, por el componente de reflexiéon. Sin embargo, la unidad
de reflexion presenta preferiblemente un recubrimiento, estando la superficie formada
parcialmente o en su totalidad por el recubrimiento. En este caso, el recubrimiento podria
estar dispuesto y, de manera ventajosa, aplicado, sobre una superficie del componente de
reflexion. De este modo, se puede conseguir una gran flexibilidad al elegirse el material y/o
el grosor del recubrimiento, y se hace posible ventajosamente una gran libertad de

configuracién en cuanto a la configuraciéon del componente de reflexion.

Asimismo, se propone que la unidad de reflexion defina un area parcial del espacio. En este
caso, las uniones imaginarias mas cortas, cada una de las cuales cierra una abertura
correspondiente de la unidad de reflexién, delimitan junto con la unidad de reflexién el area
parcial del espacio y definen junto con la unidad de reflexion un cuerpo geométrico
tridimensional con un volumen no infinitesimal. De esta forma, es posible influenciar de
manera dirigida el tamafo del espacio y/o el valor en el que el grado de emision de la
bateria de coccién empleado en el procesamiento posterior se aproxima al grado de emision

de un cuerpo negro.

Ademas, se propone que la unidad de reflexiéon presente una conformaciéon aproximada o
exactamente coénica, en particular, con forma de embudo, o aproximada o exactamente
semielipsoidal, en particular, aproximada o exactamente semiesférica. La expresion
consistente en que la unidad de reflexion presente una “conformacién aproximada o
exactamente cénica, semielipsoidal, o semiesférica” incluye el concepto relativo a que la
conformacion de la unidad de reflexion difiera de una conformacion conica, semielipsoidal, o
semiesférica con un porcentaje en masa y/o en volumen del 30% como maximo,

preferiblemente, del 20% como maximo, de manera ventajosa, del 10% como maximo y, de
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manera mas ventajosa, del 5% como maximo. De esta forma, se hace posible una

conformacion de la unidad de reflexién facil de producir.

Asimismo, se propone que la extension maxima de la unidad de reflexién presente en
paralelo al plano de extension principal de la placa de campo de coccién un valor del 90%
como maximo, preferiblemente, del 70% como maximo, de manera ventajosa, del 50% como
maximo, de manera mas ventajosa, del 30% como maximo y, preferiblemente, del 10%
como maximo de la extension maxima de la zona de calentamiento. La expresion “extension
maxima” de una superficie incluye el concepto de la longitud del lado mas extenso del menor
rectangulo minimo que envuelva ajustadamente a la superficie. De esta forma, se puede
conseguir un cierre seguro del espacio, ya que la bateria de coccién puede cubrir un area
del espacio dirigida hacia el usuario en el estado de funcionamiento. Asimismo, se puede

conseguir una realizacién con la que se ahorre espacio.

Ademas, se propone un procedimiento para determinar la temperatura de una bateria de
coccion con un dispositivo de campo de coccion segun la invencion, en el cual se defina un
espacio en el que se refleje al menos una vez la radiacion electromagnética saliente de la
bateria de coccidén, en concreto, en una superficie delimitadora que difiera ventajosamente
de la bateria de coccién y/o de la base de la bateria de coccion, y del cual salga la radiacion
electromagnética para efectuarse su deteccion, donde, a partir de la radiacion
electromagnética detectada, se determine la temperatura de la bateria de coccién por medio
de un grado de emisién de la bateria de coccion proximo al grado de emision de un cuerpo
negro. De esta forma, es posible aproximar el grado de emisién aparente de la bateria de
coccioén al valor del grado de emision de un cuerpo negro, con lo que ventajosamente se

hace posible una determinacion precisa de la temperatura de la bateria de coccién.

El dispositivo de campo de coccidn que se describe no esta limitado a la aplicacién ni a la
forma de realizacién anteriormente expuestas, pudiendo en particular presentar una
cantidad de elementos, componentes, y unidades particulares que difiera de la cantidad que
se menciona en el presente documento, siempre y cuando se persiga el fin de cumplir la

funcionalidad aqui descrita.

Otras ventajas se extraen de la siguiente descripcién del dibujo. En el dibujo estan
representados ejemplos de realizacién de la invencion. El dibujo, la descripcién y las
reivindicaciones contienen caracteristicas numerosas en combinacion. El experto en la
materia considerara las caracteristicas ventajosamente también por separado, y las reunira

en otras combinaciones razonables.
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Muestran:

Fig. 1 un campo de coccidén con un dispositivo de campo de coccidn, en vista
superior esquematica,

Fig. 2 una seccion a lo largo de la linea llI-Il de la figura 1, en representacion
de seccion parcial esquematica,

Fig. 3 una unidad de reflexién del dispositivo de campo de coccién y la base
de una primera bateria de coccion, en representacién esquematica,
para exponer un procedimiento,

Fig. 4 la unidad de reflexion y la base de una segunda bateria de coccién, en
representacién esquematica, para exponer un procedimiento,

Fig. 5 una grafica en la que aparece trazado el grado de emision aparente de
una bateria de coccion en relacion al grado de emisién real de la
bateria de coccidén, y

Fig. 6 una representacion analoga a la de la figura 2 con una realizacion

alternativa de una unidad de reflexién del dispositivo de campo de

coccidn, en representacién esquematica.

La figura 1 muestra un campo de coccion 32a, realizado como campo de coccion por
induccién, con un dispositivo de campo de coccion 10a, realizado como dispositivo de
campo de coccién por induccion. El dispositivo de campo de cocciéon 10a comprende una
placa de campo de coccidén 12a que, en el estado montado, conforma una parte de una
carcasa exterior del campo de coccion 32a. La placa de campo de coccion 12a esta prevista
para que se apoye una bateria de coccidon 14a encima de ella. El dispositivo de campo de
coccion 10a comprende varios elementos de calentamiento 34a (véase la figura 2), cada
uno de los cuales esta previsto para calentar la bateria de coccion 14a apoyada sobre la
placa de campo de coccién 12a encima de los elementos de calentamiento 34a. De los
elementos de calentamiento 34a, en la figura 2 aparece representado Unicamente uno, y a
continuacion se describe también unicamente uno de los elementos de calentamiento 34a.
El dispositivo de campo de coccion 10a comprende una unidad de mando 36a para
introducir y/o seleccionar parametros de funcionamiento (véase la figura 1), por ejemplo, la
potencia de calentamiento y/o la densidad de la potencia de calentamiento y/o la zona de
calentamiento. Asimismo, la unidad de mando 36a esta prevista para emitir al usuario el

valor de un parametro de funcionamiento.

El dispositivo de campo de coccion 10a comprende una unidad de control 38a, la cual esta

prevista para ejecutar acciones y/o modificar ajustes en dependencia de los parametros de
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funcionamiento introducidos mediante la unidad de mando 36a. En un estado de
funcionamiento de calentamiento, la unidad de control 38a regula el suministro de energia al
elemento de calentamiento 34a, y activa el suministro de potencia del dispositivo de campo
de coccién 10a para suministrar corriente eléctrica al elemento de calentamiento 34a, que se

encuentra en un estado activado.

El dispositivo de campo de coccion 10a comprende varias unidades de reflexién 16a (véase
la figura 2). De las unidades de reflexion 16a, en la figura 2 aparece representada
Uunicamente una y, a continuacion, se describe también Unicamente una de las unidades de
reflexion 16a. En la posicion de instalacion, la unidad de reflexion 16a esta dispuesta debajo
de la placa de campo de coccidn 12a, en un area proxima a ésta. En el estado montado, un
area parcial de la unidad de reflexién 16a dirigida hacia la placa de campo de coccion 12a
presenta en una direccion vertical 40a una distancia con respecto a un area parcial de la
placa de campo de coccidon 12a, dirigida hacia la unidad de reflexion 16a, de 2 mm como
maximo, preferiblemente, de 1,5 mm como maximo, de manera ventajosa, de 1 mm como
maximo, de manera mas ventajosa, de 0,5 mm como maximo y, preferiblemente, de 0,2 mm
como maximo. En la posicidon de instalacién, la direccion vertical 40a esta orientada
perpendicularmente con respecto al plano de extension principal de la placa de campo de
coccion 12a, y en paralelo a la direccion de la fuerza de la gravedad, y senala en direcciéon

de una superficie subyacente, por ejemplo, el suelo y, en particular, el centro terrestre.

En el estado montado, la unidad de reflexiéon 16a esta dispuesta en el area del elemento de
calentamiento 34a. En un plano orientado esencialmente en paralelo al plano de extensién
principal de la placa de campo de coccién 12a, la unidad de reflexion 16a esta
esencialmente rodeada por el elemento de calentamiento 34a. En la posicién de instalacién,
la unidad de reflexion 16a esta dispuesta esencialmente debajo de una zona de
calentamiento 18a asociada a la bateria de coccién 14a. Con respecto a la extension de la
zona de calentamiento 18a asociada a la bateria de coccién 14a en el plano orientado
esencialmente en paralelo al plano de extension principal de la placa de campo de coccién
12a, la unidad de reflexién 16a esta dispuesta basicamente de manera central debajo de la
zona de calentamiento 18a asociada a la bateria de coccion 14a. Como alternativa, en el
plano orientado esencialmente en paralelo al plano de extension principal de la placa de
campo de coccion, la unidad de reflexidon podria estar dispuesta en un area marginal de la
zona de calentamiento asignada a la bateria de coccién para poder efectuar ventajosamente
una deteccidn precisa de la radiacion electromagnética saliente de la bateria de coccion. En
el area marginal de la zona de calentamiento asociada a la bateria de coccién, la

distribucion de la temperatura y/o la distribucion de la potencia y/o la radiacion
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electromagnética saliente de la bateria de coccion son mas homogéneas que en el area
central de la zona de calentamiento asociada a la bateria de coccién, con lo que la

temperatura de la bateria de coccién puede ser determinada con exactitud.

En el plano orientado esencialmente en paralelo al plano de extension principal de la placa
de campo de coccion 12a, la unidad de reflexion 16a presenta una extension maxima, por lo
que la extension maxima de la unidad de reflexién 16a esta orientada esencialmente en
paralelo al plano de extension principal de la placa de campo de coccidén 12a. En el ejemplo
de realizacion representado, la extension maxima de la unidad de reflexién 16a presenta un

valor de aproximadamente el 15% de la extension maxima de la zona de calentamiento 18a.

En un estado de funcionamiento en el que la bateria de coccion 14a esta apoyada sobre la
placa de campo de coccidn 12a, la unidad de reflexion 16a define junto con la base 20a de
la bateria de coccidon 14a un espacio 22a esencialmente rodeado. En el estado de
funcionamiento, la base 20a de la bateria de coccion 14a define una delimitacion del espacio
22a opuesta a la superficie subyacente con respecto a la direccion vertical 40a, y la unidad
de reflexion 16a define una delimitacion del espacio 22a dirigida hacia la superficie
subyacente con respecto a la direccién vertical 40a. En el estado de funcionamiento, en el
espacio 22a esta dispuesta una seccion parcial de la placa de campo de coccion 12a, la cual
esta dispuesta entre la unidad de reflexion 16a y la base 20a de la bateria de coccion 14a,

en concreto, la zona de calentamiento 18a asignada a la bateria de coccion 14a.

Con respecto a la direccion vertical 40a, la unidad de reflexién 16a presenta una extensiéon
mayor que cero. La unidad de reflexién 16a define un area parcial del espacio 22a, y una
delimitacién exterior de la unidad de reflexion 16a define un espacio interior con un volumen
no infinitesimal. La unidad de reflexién 16a estd realizada como cuerpo geométrico
tridimensional y, en el presente ejemplo de realizacion, presenta una conformacion
esencialmente coénica, en concreto, la forma de un cono circular simétrico, estando la
superficie base de la conformacion de la unidad de reflexién 16a dirigida en la posicion de

instalacion hacia la zona de calentamiento 18a asociada a la bateria de coccién 14a.

En el estado de funcionamiento, la unidad de reflexion 16a refleja gran parte de la radiacién
electromagnética saliente de la bateria de coccion 14a, la cual esta formada en su mayor

parte por radiacion infrarroja.

La unidad de reflexion 16a presenta una superficie 30a, la cual esta dirigida hacia la placa
de campo de coccion 12a en la posicion de instalacion, define una superficie delimitadora

interior del espacio 22a, y esta formada por un material con una reflectividad elevada. La
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unidad de reflexién 16a presenta un recubrimiento (no representado) que esta aplicado en la
posicion de instalacién sobre la superficie 30a dirigida hacia la placa de campo de coccidn

12a, estando dicha superficie 30a formada por el recubrimiento.

En un area parcial opuesta a la placa de campo de coccidon 12a en la posicion de
instalacion, la unidad de reflexién 16a presenta una abertura de salida 24a que esta prevista
en el estado de funcionamiento para la emision de la radiacion electromagnética desde el
espacio 22a. En comparacion con el tamafio de la unidad de reflexion 16a, la abertura de
salida 24a es minuscula. En las figuras 2 a 4, el tamafo de la abertura de salida 24a
aparece exagerado. Un pequefio porcentaje de la radiacidn electromagnética que se
encuentra en el espacio 22a sale en el estado de funcionamiento del espacio 22a a través
de la abertura de salida 24a. La unidad de reflexion 16a presenta una conformacion

esencialmente con forma de embudo.

El dispositivo de campo de coccion 10a comprende una guia de ondas 26a, la cual se
encuentra directamente a continuacién de la abertura de salida 24a. En el estado de
funcionamiento, la guia de ondas 26a absorbe la radiacion electromagnética saliente de la

abertura de salida 24a, y la transmite a un sensor 28a.

El dispositivo de campo de coccién 10a comprende el sensor 28a. En el estado montado, el
sensor 28a esta dispuesto en un area dirigida hacia el usuario, y distanciado con respecto a
la unidad de reflexion 16a y al elemento de calentamiento 34a. La guia de ondas 26a se
extiende entre la unidad de reflexion 16a y el sensor 28a. El sensor 28a detecta un
parametro de la temperatura de la bateria de coccion 14a en dependencia de la radiacion
electromagnética saliente de la abertura de salida 24a y, en el estado de funcionamiento,
transmite el parametro de la temperatura detectado a la unidad de control 38a, la cual
determina la temperatura de la bateria de coccion 14a a partir del parametro de la

temperatura.

Como consecuencia de la unidad de reflexion 16a, la desviacién de la temperatura de la
bateria de cocciéon 14a determinada con respecto a la temperatura real de la bateria de
coccion 14a asciende como maximo a mas-menos 2° C. En una forma de realizacién sin la
unidad de reflexion 16a y en la que la determinacién de la temperatura de la bateria de
coccion 14a se desarrolle por lo demas de manera analoga, la desviacion de la temperatura
de la bateria de coccion 14a determinada con respecto a la temperatura real de la bateria de

cocciéon 14a ascenderia a mas-menos 15° C.
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Dependiendo de una propiedad y/o del material de la base 20a de la bateria de coccion 14a,
la unidad de reflexion 16a refleja la radiacion electromagnética saliente de la bateria de
coccion 14a en diferente medida (véanse las figuras 3 y 4). El grado de emisién de la bateria
de coccion 14a depende del material del que esta formada la bateria de coccién, y depende
de una propiedad de la superficie de la base 20a de la bateria de cocciéon 14a como, por
ejemplo, de la rugosidad superficial y/o de la lisura superficial. En este caso, una bateria de
coccion 14a presenta un mayor grado de emision con una superficie de la base rugosa y/o

sucia que con una superficie de la base lisa y/o limpia.

En un primer ejemplo (véanse las figuras 3 y 5), una primera bateria de coccién 14a
presenta una reflectividad elevada. La primera bateria de coccion 14a presenta un grado de
emisién de aproximadamente 0,2. En el estado de funcionamiento, la unidad de reflexion
16a refleja la radiacién electromagnética saliente de la base 20a de la bateria de coccion
14a, mientras que la base 20a de la primera bateria de cocciéon 14a refleja la radiacion
electromagnética reflejada por la unidad de reflexion 16a. A continuacion, la unidad de
reflexion 16a refleja la radiaciéon electromagnética reflejada por la base 20a de la primera
bateria de coccién 14a. Este proceso se repite varias veces (véase la figura 3), antes de que
una parte de la radiacién electromagnética salga por la abertura de salida 24a de la unidad
de reflexion 16a. Como consecuencia de las reflexiones que se producen en el espacio 22a,
la radiacion electromagnética saliente del espacio 22a se corresponde con la radiacion
electromagnética de una bateria de coccion 14a que presenta un grado de emision de
aproximadamente 0,8. Como consecuencia de las reflexiones que se producen en el
espacio 22a, el grado de emisién aparente de la primera bateria de coccién 14a asciende
aproximadamente a 0,8 (véase la figura 5), y es considerablemente superior al grado de

emision real de la primera bateria de coccion 14a.

En un segundo ejemplo (véanse las figuras 4 y 5), una segunda bateria de coccién 14a
presenta una baja reflectividad. La segunda bateria de coccion 14a presenta un grado de
emision cercano a 1. La cantidad de reflexiones en el espacio 22a es notablemente inferior a
dicha cantidad con una bateria de coccién 14a con un bajo grado de emision (véase la figura
4), en particular, a con una bateria de coccién 14a con un grado de emisién en un intervalo
de 0,8 como maximo. Como consecuencia de las reflexiones que se producen en el espacio
22a, el grado de emision aparente de la segunda bateria de coccion 14a es ligeramente

mayor que el grado de emision real de la segunda bateria de coccion 14a (véase la figura 5).

La placa de campo de coccién 12a dispuesta parcialmente en el espacio 22a ejerce

influencia sobre la radiacién electromagnética situada en el espacio 22a. Al determinarse la
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temperatura, la unidad de control 38a tiene en cuenta la influencia que ejerce la placa de
campo de coccion 12a. A modo de ejemplo, la unidad de control podria tener en cuenta la
conduccién térmica de la placa de campo de coccion. De manera alternativa o adicional, la
unidad de control podria tener en cuenta, por ejemplo, un porcentaje de la radiacion
electromagnética que salga del espacio a través de la placa de campo de coccidén en una
direccion orientada esencialmente en paralelo al plano de extensién principal de la placa de
campo de coccion. También de manera alternativa o adicional, la unidad de control podria
tener en cuenta el grado de transmision de la placa de campo de coccion, en concreto, el
grado de transmisién para la radiacién electromagnética y, de manera ventajosa, para la
radiacion infrarroja. Al determinar la temperatura de la bateria de coccion, la unidad de
control podria tener en cuenta la temperatura de la placa de campo de coccion y/o la
reflectividad de la placa de campo de coccién y/o la transmisividad de la placa de campo de

coccion y/o el grado de emisién de la bateria de coccion.

La influencia de la placa de campo de coccién 12a sobre la determinacion de la temperatura
se ve reducida gracias a la posibilidad de escoger la realizacién de unidades constructivas
como la placa de campo de coccion 12a y/o la unidad de reflexion 16a. A modo de ejemplo,
la conformacioén de la unidad de reflexion podria estar disefiada para minimizar la influencia
de la placa de campo de coccidn sobre la radiacion electromagnética situada en el espacio.
De manera alternativa o adicional, la unidad de reflexién podria lindar directamente con la
placa de campo de coccion. También de manera alternativa o adicional, las propiedades de
transmisién de la placa de campo de coccién podrian verse modificadas a través de un
procesamiento mecanico, por ejemplo, mediante laser y/o a través de un agujero pasante en
la placa de campo de coccién. También de manera alternativa o adicional, la placa de
campo de coccidén podria estar hecha basicamente de un material transparente en gran
parte, en cuyo caso, la placa de campo de coccién, que esta hecha basicamente de un
material transparente en gran parte, podria presentar un recubrimiento esencialmente no
transparente con una ventana esencialmente transparente en el area de la unidad de

reflexion.

En un procedimiento para determinar la temperatura de la bateria de coccién 14a, se define
el espacio 22a en un primer paso del procedimiento. En el siguiente paso del procedimiento,
se calienta la bateria de coccidén 14a, con lo cual la bateria de coccién 14a emite radiacion
electromagnética. La radiacion electromagnética que sale de la bateria de coccion 14a es
reflejada en el espacio 22a, y una parte de la radiacion electromagnética reflejada en el

espacio 22a sale del espacio 22a para que se efectue su deteccién. En el siguiente paso del
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procedimiento, se determina la temperatura de la bateria de cocciéon 14a a partir de la

radiacion electromagnética detectada.

En la figura 6, se muestra otro ejemplo de realizacion de la invencion. Las siguientes
descripciones y los dibujos se limitan esencialmente a las diferencias entre los ejemplos de
realizaciéon, donde, en relacion a componentes, caracteristicas, y funciones que permanecen
iguales, se puede remitir a la descripcién del ejemplo de realizacién de las figuras 1 a 5.
Para la diferenciacion de los ejemplos de realizacion, la letra “@” de los simbolos de
referencia del ejemplo de realizacién de las figuras 1 a 5 ha sido sustituida por la letra “b” en
los simbolos de referencia del ejemplo de realizacion de la figura 6. En relacién a
componentes denominados del mismo modo, en particular, en relacion a componentes con
los mismos simbolos de referencia, también se puede remitir basicamente a los dibujos y/o a

la descripcion del ejemplo de realizacién de las figuras 1 a 5.

La figura 6 muestra un campo de coccién 32b alternativo con un dispositivo de campo de
coccién 10b alternativo que comprende una placa de campo de coccién 12b, la cual esta
prevista para apoyar una bateria de coccién 14b encima de ella. En la posicion de
instalacion, una unidad de reflexion 16b del dispositivo de campo de coccion 10b esta
dispuesta debajo de la placa de campo de coccidn 12b y esencialmente debajo de la zona
de calentamiento 18b asignada a la bateria de coccidn 14b. En un estado de
funcionamiento, la unidad de reflexiéon 16b refleja la radiacion electromagnética saliente de
la bateria de coccidén 14b y, junto con la base 20b de la bateria de coccién 14b, define un

espacio 22b esencialmente cerrado.

El ejemplo de realizacion de las figuras 1 a 5 y el ejemplo de realizacién de la figura 6 se
diferencian en la conformacién de las unidades de reflexion 16a, 16b. En el presente
ejemplo de realizacion, la unidad de reflexion 16b presenta una conformacion esencialmente

semielipsoidal particular, en concreto, una conformacién esencialmente semiesférica.
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Simbolos de referencia

Dispositivo de campo de coccion
Placa de campo de coccién
Bateria de coccién

Unidad de reflexion

Zona de calentamiento
Base

Espacio

Abertura de salida

Guia de ondas

Sensor

Superficie

Campo de coccién
Elemento de calentamiento
Unidad de mando

Unidad de control

Direccion vertical
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REIVINDICACIONES

Dispositivo de campo de coccidn, en particular, dispositivo de campo de coccion por
induccién, con una placa de campo de coccién (12a-b), la cual esta prevista para
apoyar encima una bateria de coccion (14a-b), y con una unidad de reflexién (16a-b)
que esta dispuesta debajo de la placa de campo de coccion (12a-b) y, en gran parte
o por completo, debajo de una zona de calentamiento (18a-b) asignada a la bateria
de coccién (14a-b), y la cual esta prevista para reflejar la radiacion electromagnética
saliente de la bateria de cocciéon (14a-b), caracterizado porque la unidad de
reflexion (16a-b) esta prevista para definir junto con la base (20a-b) de la bateria de

coccion (14a-b) un espacio (22a-b) rodeado en gran parte o por completo.

Dispositivo de campo de coccidén segun la reivindicacion 1, caracterizado porque la
unidad de reflexién (16a-b) presenta una abertura de salida (24a-b) que esta prevista

para la emision de la radiacion electromagnética desde el espacio (22a-b).

Dispositivo de campo de coccion segun la reivindicacion 2, caracterizado por una
guia de ondas (26a-b) que esta prevista para transmitir la radiacion electromagnética

que sale de la abertura de salida (24a-b).

Dispositivo de campo de coccién segun la reivindicacion 2 6 3, caracterizado por un
sensor (28a-b) que estd previsto para detectar al menos un parametro de la
temperatura en dependencia de la radiacién electromagnética que sale de la
abertura de salida (24a-b).

Dispositivo de campo de coccién segun una de las reivindicaciones enunciadas
anteriormente, caracterizado porque la unidad de reflexion (16a-b) presenta una
superficie (30a-b) que, en la posicion de instalacién, esta dirigida hacia la placa de
campo de coccioén (12a-b), y que esta formada parcialmente o por completo por un

material con una reflectividad elevada.

Dispositivo de campo de coccién segun la reivindicacion 5, caracterizado porque la

superficie (30a-b) esta formada por un recubrimiento.
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Dispositivo de campo de coccién segun una de las reivindicaciones enunciadas
anteriormente, caracterizado porque la unidad de reflexion (16a-b) define un area

parcial del espacio (22a-b).

Dispositivo de campo de coccidén segun la reivindicacion 7, caracterizado porque la
unidad de reflexiéon (16a) presenta una conformaciéon aproximada o exactamente

conica.

Dispositivo de campo de coccidén segun la reivindicacion 7, caracterizado porque la
unidad de reflexién (16b) presenta una conformaciéon aproximada o exactamente

semielipsoidal.

Dispositivo de campo de coccién segun una de las reivindicaciones enunciadas
anteriormente, caracterizado porque la extensién maxima de la unidad de reflexién
(16a-b) presenta en paralelo al plano de extension principal de la placa de campo de
coccion (12a-b) un valor del 90% como maximo de la extension maxima de la zona

de calentamiento (18a-b).

Campo de coccidén, en particular, campo de coccién por induccién, con uno o varios
dispositivos de campo de coccién (10a-b) segun una de las reivindicaciones

enunciadas anteriormente.

Procedimiento para determinar la temperatura de una bateria de coccion (14a-b)
con un dispositivo de campo de coccion (10a-b) segun una de las reivindicaciones 1
a 10, en el cual se define un espacio (22a-b) en el que se refleja la radiaciéon
electromagnética saliente de la bateria de coccion (14a-b), y del cual sale la

radiacion electromagnética para efectuarse su deteccion.
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marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaracion

De todos los documentos recuperados del estado de la técnica se considera que el documento D01, citado en la solicitud,
forma el estado de la técnica més cercano a la solicitud que se analiza.

Este documento describe una cocina de induccion que comprende una unidad de reflexion con una guia de ondas que une
la unidad de reflexiébn con un sensor éptico. El sensor detecta la temperatura de la placa de cocina en dependencia de la
radiacion éptica transmitida. La unidad de reflexién tiene una superficie recubierta de metal como elemento de reflexion total.
El objeto de la invencion reivindicado en la solicitud en estudio difiere de la unidad de reflexion de las reivindicaciones 1, 2,
5, 7-9, 10-12 en que esta unidad de reflexién es una placa abierta y recoge la radiacion de una posicion de la placa de
cocina no centrada.

El efecto técnico de la forma de realizacion sobre el estado de la técnica mas proximo, es que, el reflector del documento
D01 puede perder radiacion por no estar situada la unidad de reflexién bajo la zona de coccién y por ser una placa, en lugar
de un reflector cerrado.

El documento D02 describe una cocina con una unidad de reflexion que es un reflector parabdlico y concentra la radiacion
infrarroja y tiene prevista una guia Optica para enviar la sefial a un sensor compuesto por un fotodiodo. Su forma y
dimension es adecuada para para alimentar la entrada de la fibra dptica directamente con la radiacion obtenida de la zona
de coccién.

La persona experta en la materia podria aplicar los conocimientos del documento D02 a la unidad de reflexion del
documento DO1. En ese caso, llegaria a la invencion reivindicada en la solicitud de patente en estudio sin necesidad de
actividad inventiva.

Por todo lo anterior se concluye que los documentos D01-D02 afectan al requisito de actividad inventiva de las
reivindicaciones 1-12, ya que poseen todas las caracteristicas descritas en dichas reivindicaciones, en el sentido que
establecen el articulo 8.1 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.

En conclusion, la solicitud no satisface los requisitos de patentabilidad establecidos en el Art. 4.1 de la Ley 11/1986, de 20
de marzo, de Patentes.
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